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摘要  在室温下，以掺Yb3+的MCM-41作为主体，“热处理”后的Tb(aspirin)3phen作为发光客体，将其进

行组装，通过XRD和N2-吸附脱附和IR对组装体的结构和物理性质进行了研究。利用激发和发射光谱分析了组装

体的光致发光性能和主客体关系。采用了一种新型的掺杂方法“直接焙烧法”，用以避免在试样合成中掺杂离子

的损失。在Yb/MCM-41和Tb(aspirin)3phen-Yb/MCM-41的XRD谱图中同时在2θ=2.6时出现了(100)晶面

衍射峰，表明试样为规则有序，六方结构的MCM-41材料。Tb(aspirin)3phen进入Yb/MCM-41孔道后，无机

骨架的有序性进一步增加。相对于MCM-41，Yb/MCM-41在IR谱图中波数963 cm-1的谱带减弱，表明Yb3+已

经进入无机骨架。另外，波数1 384 cm-1的吸收谱带也能提供组装体Tb(aspirin)3phen-MCM-41中成键的特

征信息。PL测试结果表明，Tb(aspirin)3phen在240～375 nm区间的宽激发吸收分别归属于配体aspirin羰基

n→π*跃迁，苯环π→π*跃迁和phen的杂菲基团吸收。对客体Tb(aspirin)3phen进行热处理，能增强Tb

(aspirin)3phen在MCM-41孔道中的发光效率，并且当基质MCM-41硅骨架掺杂Yb3+后，组装体的发光强度进

一步增强，当Yb/Si=7.579×10-3时，发光强度最高。  
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